




















专利名称(译) 有机电子器件中的像素强度均匀性

公开(公告)号 US8063551 公开(公告)日 2011-11-22

申请号 US11/313131 申请日 2005-12-20

[标]申请(专利权)人(译) 纳幕尔杜邦公司

申请(专利权)人(译) E.I.DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY

当前申请(专利权)人(译) E.I.DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY

[标]发明人 STAINER MATTHEW
PARKER IAN D
INNOCENZO JEFFREY G
YU GANG

发明人 STAINER, MATTHEW
PARKER, IAN D.
INNOCENZO, JEFFREY G.
YU, GANG

IPC分类号 H05B33/14 H01L21/20 H05B33/00

CPC分类号 H01L27/3246 H01L27/326 H01L51/0005 H01L51/5012 H01L2251/558

代理机构(译) 伍德科克WASHBURN LLP

优先权 60/640812 2004-12-29 US

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

在诸如OLED显示器的显示器的制造中，OLED层堆叠沉积在基板上的电
极上。电极可以是阳极并且可以包括氧化铟锡（ITO）。理想地，沉积的
膜在电极的整个有效区域上具有均匀的厚度。如果薄膜不均匀，那么较
厚的区域将不发光，而太薄的区域可能以不太理想的有效方式（功率损
耗）发光和/或导致泄漏电流通过装置泄漏。不产生光子的方式。有源矩
阵有机发光二极管包括与发射区域相比具有更大的阱尺寸或更宽的沟道
宽度的衬底。这改善了有效孔径比，这改善了像素强度的均匀性。
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